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本书主要介绍窄禁带半导体物理学的实验和理论体系，包括窄禁带半导体料物理和器件物理．窄禁带半 

导体物理学是半导体科学的分支学科，服从半导体科学的一般规律，而“窄禁带”的特征又使半导体科学更 

为丰富多彩．它也是红外光电子科学的重要组成部分，窄禁带半导体是当代最重要的红外材料，用于研制多 

种类型的红外器件，从而支撑着现代红外科学技术． 

本书以半导体物理研究为线条，阐述窄禁带半导体的一般科学规律，并结合国际国内在该领域的主要研 

究结果，包括作者在内的我国科学家的研究结果．本书既有学科体系知识的阐述，又有如何发现规律的实验 

和理论方法的介绍；既论述窄禁带半导体晶体生长及其各种物理特性和基本规律，又介绍多种红外器件的原 

理。本书将陪伴你深入窄禁带半导体物理学领域，走进红外科学世界的大门，架起通往科学规律探索和红外 

器件研制的桥梁． 

本书可供从事红外物理与技术研究的科技人员参考，也可供从事固体物理、半导体物理研究和教学的教 

师以及相关专业的研究生参考． 
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